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Uvod

Apasovni detektorji se uporabljajo za sledenje nabitih delcev
Aprimer: eksperiment ATLAS na trkalniku LHC v Cernu
Ay | asu delovanja bodo izpostavljeni pr

Apogkodbe spremenijo |l astnosti detektor

Diplomsko delo:
Ameritve lastnosti obsevanih pasovnih Si detektorjev in primerjava z neobsevanim

Cil;:preveriti ul it nkovitost zbiranja nab
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Mikropasovni Si detektorji

Apozicijsko oblutljiuvi pol prevodni gki ¢
Azgornji del detektorja segmentiran v pasove
Asi gnal naj vel ji na pasu Vv bligini me s t

primer: n*-p mikropasovni detektor
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Signali

Aposledica potovanja elektronov in vrzeli v el. polju
Atok (signal) v obsevanem detektorju opisuje Ramov teorem:
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Vpliv sevanja
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Vpliv |l asovnega okrevanj a
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Pomnogevanje naboj a
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Aprimer: oblika polja za detektor obsevan do 1A0%6 n/cm2, debeline 300 O m5 pasov:
Apolje T zralunano z numerilnim regevan




MERITVE
Detektorji

-n*ptip, 3 0 @ebéine,
povr éx¢4mma?

- razdalja med pasovi: 80 O m

-girina20Ppms u:

Posebnost:
1. pasoviOW @sol gi ni 4

prevl el en|:>s kovino
pasov z laserjem

2. Pasovi so povezani med sabo:
C signal je vsota influenciranih tokov na
vseh pasovih

Adetektorji obsevani z nevtroni v reaktorju
TRIGA do fluence 140 n/cm?2, 2A015 n/cm?,
5 A0 n/cm?
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Merilna metoda

ATOP-TCT:

Asimulacija preleta nabitega
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Postavitev TOP-TCT eksperimenta
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TOP-TCT meritve

Neobsevan detektor: scan | ez povrgino
zaporna napetostU =100V, V.;=80V — 0si romagen
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Atudi naboj na vseh mestih, kjer ni Kk
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Chargelarb.]

3D prikaz naboja:

2D prikaz naboja:
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Obsevani detektorji

Aobsevani do fluence a) 1 A 1 6/cm?, b) 2A 11n/cm?, ¢) 5 A ¥ A/cm?

AV nad 1000 V, U = 200,400,600,800,1000V A del no osiromage:!

Apo obsevanju: okrevanje pri temperaturi 60 "C za 80, 320, 1280, 5120 min
ponavljanje meritve po vsakem koraku okrevanja

naboj, U=1000 V, pred okrevanjem:
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U=1000 V, po 5120 min okrevanja:
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Obsevani detektorji: obmolje, kjer ni

naboj vzdol g koordinate x:
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